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1. Feladat

Adja meg elektronikus kapcsolék nem idealis visdésgnek szamitaséra alkalmas lineéris, dinamikus
helyettesité képet és annak paraméterélilamplitiddju kapcsolo jel hatdsdda egyen fesziltséget
ohmos ellenallasra kapcsolunk. Milyen kivanatosesakivanatos komponensei vannak a tranziensnek
(id6 fuggvény, kezd és végértékekkel)? Mit és hogyan fiigg a glitch amplitudéja és lecsenggsée
idéallandgja?
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2. Feladat
Az aramkor adataiRe = 2 kQ, Rc =2,6 K2,
Ri=10 kK2, R =20 K2, Cy o0, Co=2puF
A tranzisztor adatai:

Ut Uego = 0,6V,Um=0,5V,B =ﬁ=00,|Eo:1mA
Ry [1Re . - )
C a.)Hatarozza meg az adott munkaponti aramhoz szukskges
C1 tapfesziiltség értékeét!
oJlo1— L b.)Hatarozza meg a kimeneten a munkapontra szuperatnal
Ube |:| _ kdzépfrekvencias szinuszos fesziltség maximaldiamojat!
R2 . Uki c.) A végesC; kapacitast figyelembe véve, hatdrozza meg
C
U, Uy
L —H(w=0) 6s —-(w= ) fesziltség @sitések értékeit!
be be
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d.) A végesC; kapacitast figyelembe véve, jellegre helyesen figjze —X_ abszollt értékének tortvonalas
ube
Bode diagramjat, a jellemizzintek megadasaval (térésponti frekvenciat ndirkiszamitani)!
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3. Feladat
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d.) Hatarozza meg d2«io kimeneti munkaponti hibafesziltséget, ha amasouikeleti eBsitd
Ubeofis2= 5 MV bemeneti offset fesziiltségét vessziik figydle! R" - «, A; ésA; idealis)

, Ac=1C°, w, = 1rad/s
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4. Feladat
T1=T2: n-csatornas névekményes MOS FET
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. Uss—U

I :|DOO(%j , Ipoo=4 mA, Up=+4V
P

Munkaponti &ramoksor = Ipoz = 1A Upe1
T3: p-csatornas ndvekményes MOS FET
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a.) Az adott munkaponti &ramokhoz hatérozza tdegapfeszultség értékét!
b.) Ellenérizze, hogy T3 tranzisztor munkapontja az elzarddisti tartomanyban van!

c.) Hatarozza meg az @it Ao differencialis efisités érékét!

d.)Hatarozza meg az @it A« koz6s modusu ésités érékét éskME értékét decibelben!
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d.) Munkaponti meredekségels=2—2"— | §=5=%=1mS
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Az ebsitot két fokozatra bonthatjuk: diff. &sit6 (T1 és T2) majd FS ésits (T3):
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. Feladat
Az aramkor adatai:
R=26Q, RR=2k2 R=2,6 K2,

C=2puF,a=1
u,. u, .
a.)Hatarozza meg—- (a): 0) és i(a): 00) feszultség
ube ube

erjsités értékeket!

u,.

b.)Hatarozza meg az*- (S) transzfer fuggvény Bode-normalt alakjat és anrakimétereit!
ube

K_abszollt értékének tortvonalas Bode diagramja@illen szint és téréspont értékek

c.)Rajzolja le——
be

megadéasaval!
d.) Hatarozza medgy«(s) Bode-normalt alakjat, ha= 0.9!
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iMsc Feladat

o

. U, =12V, R=2kQ,R =10kOR, =20kQ,
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Ts, T4 p-n-p tranzisztorok$=B= «,, Ugso=0,6 V
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w Mekkora legyerRs; értéke ahhoz, hogy a differencidligsités

100 legyen!
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